2. Na slici 2 je prikazan izvor pozitivnog napajanja sa strujnom zastitom. Poznato je R, =10kQ,
V, =74V, Ry, =10kQ, V, =V, =0.6V, v, =220v2sin(27ft), n=14.8, f=50Hz, Vo =02V, V, 0V,
B. =100, i, . =2mA

a) [10] Ako C — =, nacrtati karakteristiku prenosa v, (i, ) 1 odrediti vrednosti nepoznatih parametara
Pnom — 12V > I
maksimalnoj struji potrosaca bude jednaka disipaciji ovog tranzistora kada je potrosa¢ u kratkom
spoju. .

b) [7] Odrediti i nacrtati zavisnost disipacije na tranzistoru T, od struje potroSaca, P, (i.), u

u kolu tako da je v, =0.6A, 1 da disipacija na rednom tranzistoru u normalnom radu pri

P max

nominalnom rezimu rada i u reZimu strujne zastite, i izracunati maksimalnu moguéu disipaciju na
tranzistoru T,.
¢) [3] Odrediti minimalnu vrednost kapacitivnosti C tako da ispravan rad kola ne zavisi od ove
kapacitivnosti.
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Resenje:
a)
V, +Vg = R
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R =R, [VP&—IJ = 5kQ
VZ + BE
Kada radi strujna zastita:
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Snage:
I:)D ip =1p max = (VU _VPnom - RSiPmax ) iPmax

P ip=ipks (Vu - RSiPKS ) iPKS
(Vu ~Venom ~ RSiPmax)iPmax = (Vu - RSiPKS ) iPKS
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Vy =const, V; :(

(14—-21x)(1+21x) = (34— x)(1+x)
X, =044, X,=0.1
R, =10.24Q, R, =3.1Q

Uze¢emo drugo reSenje da bi bila manja disipacija na Ry, inace oba reSenja su dobra (vazi da je

Vecmin =V — Venom — Rslpma = Vegs Za obe moguénosti — proveriti).
Rg, =1kQ
R =3.1Q

Vv
Sledi ipye =R—7(1 +x)=0.213A
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Uzima se na primer standardna vrednost R, =820Q

b)
Nominalni rezim

Por = (Vu ~Venom ~ Rsi )iP
Py =(9-3.1i, )i,
Kada radi zastita:
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¢) poracun maksimalno dozvoljenog napona na kolektoru tranzistora T,:
Vee =Vu ~Venom ~ Rslp 2 Vees
Granicno
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2fC
i
C > P max — 865 F
21(V, —1406V) "




